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VII. Відомості про ДіР
Назва роботи українською:
Закономірності агрегатизації киснево-водневих комплексів в складних оксидах та нанокомпозитах на основі
кремнію

Назва роботи англійською:
Laws of aggregatization of oxygen-hydrogen complexes in complex oxides and nanocomposites on the basis of
silicon

Реферат українською:
Представлено результати досліджень оптико-люмінесцентних та електрофізичних властивостей
монокристалів галієвих гранатів, Са- галогерманату, вольфраматів кадмію та свинцю, поруватого кремнію та
наноструктур на його основі. Досліджено: закономірності утворення та поведінки дефектів, процеси
групування дефектів структури; вплив дефектів на фізичні властивості складних оксидів та кремнієвих
нанокомпозитів.

Реферат англійською:
Results of optical-luminescence and electrophysical properties of gallium garnet, Ca-gallogermanate, Cd and Pb
tungstates single crystals, porous Si and nanostuctures on theirs basis are presented. The rule of defects formation
and behavior, processes of defect structure bunching; influence of defects on physical properties of complex
oxides and silicon nanocomposites are investigated.5635

Індекс УДК: 620.1, 621.378.35, 539.536.546

Коди тематичних рубрик: 55.09.43

Керівники роботи
Власне Прізвище Ім'я По-батькові: Пашковський М.В.; Монастирський Л.С.

Науковий ступінь:
Вчене звання:
Ідентифікатор ORCID ID:
Додаткова інформація:

VIII. Наукова (науково-технічна) продукція (НТП)

IX. Бібліографічний опис
Shevchuk V.N., Kayun I.V. Dipole effects in AWO4 (A= Pb, Cd) luminescent crystals // Radiation Measurements. -
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